
hod  usually  contains  some  spikes  on  the

surface,  which  are  considered  to  cause  the  dark  spot  defects  organic  electro-luminescence  (EL) 移 移 移  that  can  reduce  the  spikes  on  ITO  thin

films.  In  the  present  study,  we  have  developed  a  new  ITO  target  named  ITO-SL.  By  replacing

いる。長年使用されていたCRT（Cathode  Ray  Tube）

にLCD（Liquid  Crystal  Display）が加わり、さらに

PDP（Plasma  Display  Panel）、OELD（Organic

Electro  Luminescence  Display）が実用化されている。

中でもOELDは、自発光のため視認性に優れ、薄型、

軽量、高速応答、高視野角、高コントラストといった

交させた透明電極と背面電極からなるX－Yのマトリ

クス構造のものとアクティブタイプと呼ばれる薄膜ト

ランジスタ（TFT）を用いた構造のものに大別される。

いずれの場合も高精細化や高速応答化に対応するた

め、透明陽極には低い抵抗率が要求され、主として

ITO（Indium  Tin  Oxide）膜が使用されている。ITO

薄膜の製造方法としては、大面積への均一成膜が容易
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